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Abstract (en)
The reference potential generator has two supplementary transistors (T4,T5) inserted between the principal transistors (T1,T2) and the current
sources (I1,I2) connected in the collector circuits of the principal transistors. The bases of the supplementary transistors are connected to the base
circuit of an intermediate transistor (T3), the emitters are connected to the collectors of the principal transistors and the collectors to one of the
current sources. The intermediate transistor has its base connected to one of the sources of current, the collector to a supply terminal and the emitter
to the bases of the principal transistors. The overall circuit forms a number of current mirror circuits.

Abstract (fr)
La présente invention concerne un générateur de tension de référence fournissant une tension de sortie Vbg régulée, comprenant deux transistors
(T1, T2), deux sources de courant (I1, I2), deux résistances (R1, R2) et un troisième transistor T3 débitant dans une résistance de charge RL. Selon
l'invention, un tel générateur est caractérisé en ce qu'il comporte en outre, insérés entre les premier et deuxième transistors (T1, T2) et les sources
de courant (I1, I2), un quatrième et un cinquième transistors (T4, T5), dont les bases sont reliées ensemble à la base du troisième transistor T3.
Un tel générateur de tension possède une structure simple tout en assurant une régulation optimale de la tension de sortie Vbg en fonction de la
température. Applications : Elaboration d'une tension de référence dans un lecteur de cartes à puces. <IMAGE>
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